Si-Gleichrichterdioden

Grenzwerte Kennwerte
Typ o » X - —_—T I R * Bauform
RRM | 'F(AV) | 'FSM 3 Fmax el IF Ipmax P&t Uy e
v) (A) (A) (°C) ) (A) (mA) ) <§9%)
SY 360/0,5 | 50
/| 100
/2 | 200
/3| 300 |
/4 | 400 1V 20 | 150 1,2 1 0,3 07X 1 gpr 93
/6 | 600 ERM
/8 | 800
/10 | 1000
/13| 1300
/16 | 1600
SY 351/0,5 | 50
/1| 100
/2 | 200
/3 | 300
/a | 400 1,69 | s0® | 150 1,2 3 0,2 0,7 | gor 96
/6 | 600 RRM
/8 | 860
/10 | 1000
/12 | 1200
/14 1400
/16 | 1600




Si-Gleichrichterdioden

Grenzwerte Kennwerte
e U I I T. U bei 1 1. Y pei v Rinja" pautorm
RRM | F(AV) | 'FSM j Fmax =, F Rmax R Ry
W0 ) | @ Sy W (a) (mA) 4 (/W)
SY 191/0,5 | 50
/1 100
/2 200
/4 400
/6 600
/8 800 202 250% 175 1,4 40 3 B 1,8 97
/10 | 1000
/12 | 1200
/14 | 1400
/16 | 1600
SY 192/0,5 | 50
/1 100
/2 200
/4 400
6 600
/8 | 800 22 | Y | s 1,4 90 5 Upay | 1+ 94
/10 | 1000 ’
/14 | 1400
/16 | 1600
Si-Gleichrichterdioden
" Grenzwerte Kennwerte
yp Bauform
Urem | 'rav) | Trsm T UPmax bei”” Ig IRmai) bei. Uy gthja*
v) (A) (A) (°C) ) (A) (mA) ) (égk;)
SY 193/0,5 | 50
/1 100
/2 200
/4 400
/6 600
/8 800 60% 800 175 1,5 90 5 Uprm 1,0 94
/10 | 1000
/12 | 1200
/14 | 1400
/16 | 1600
SY 170/1 100 1,0 4
/2 200 1,0 3
/3 300 1,2 1
/4 | 400 252) 300% | 150 20 1,2 1 Upgpm | 152 95
/5 500 1,2 1
/6 600 1,2 1
/7 700 1,2 1




Si-Gleichrichterdioden

Grenzwerte Kennwerte
Typ 5) D R = Bauform
Urem | Travy | Tesm | Tj Fmax*® Ip lRmax Pel Ur o
V) (A) (A) (°C) (v) (A) (mA) ) (S}];\;)
SY 171/1 100 1,0 4
/2 200 1, 3
/3 300 1,2 1
/4 | 400 252) 3009 | 150 1, 20 1 Ugm | 152 95
/5 500 1,2 1
/6 600 52 1
/7 700 , 1
1) Montage auf einer Leiterplatte, AnschluBldnge 10 mm, Ta = 45°C
2) Tc = 100°C
3) Tj = 120°C
4) T}. = 150°C
5) Tj = 25°C
6) Anode am Gehduse
7) Katode am Gehduse
8) TC = 76°C
Schnelle Si-Gleichrichterdioden
Grenzwerte Kennwerte Baxj
Typ i) .5) T R, . * 5){ o
Upem | 'rav) | Trsm | T UbmaxP®  Ip Ipmax Pel Uy R
) (Aa) (A) (°C) (V) (A) (mA) V) (Ig;%;l:) (ns)
SY 330/1 100 0,51
/2 200 0,50 N
/4 400 0,46
/6 600 0,43
/8 800 0,41 20%) 160 2,4 1 0,159 | 0,7u 95" 0,255 | o3
RRM
/10 | 1000 0,39
/12 | 1200 0,37
/15 1500 0,34
/18 1800 0,32
/20 2000 0,30
SY 345/0,5 | 50 1,10
/1 100 1,10
/2| 200 1,05 . 6)
/4 | 400 0,92 | a5¥ 160 1,2 1 0,3% 0,TUpgy | 95 53,3255 93
/6 600 0,84
/8 800 0,78
/10 | 1000 0,73
SY 356/0,5 | 50 1,63
/1| 100 1,61 o
/2| 200 1,59 | 80 | 150 1,2 3 0,59 | 0,0 60" K037 o
’ RRM L:0,4
/3 300 1,51
4 400 1,43




Schnelle Si-Gleichrichterdioden

Grenzwerte Kennwerte B
Typ 5) . R, . *) 5)
Urrm | 'rav) | Trsm Tj UrmaxPel g lRmax bel Ug Rth_]a rrmax | 10T
thje
V) (A) (A) (°C) ) (A) (mA) v) K/W) | (ps)
SY 356/6 .| 600 1,38Y "
1) 4) _ __4) * X:0,3
/8 800 1,231) 80 150 1,2 3 6,5 0,7Uppn; | 60 1:0.4 96
/10 | 1000 1,17
SY 196/0,5 | 50
/1 100
/2 200
4 1 400 152) 2209 | 150 1,4 20 6% Up g 1,8 10,37 | o7
/6 600
/8 800
/10 | 1000
SY 197/0,5 | 50
/1 100
/2 | 20 252) 220% | 150 1,4 20 ¥ Upru 1,0 ] 0,370 | oa
/4 400
/6 600
/8 800
/10 | 1000
Schnelle Si-Gleichrichterdioden
Grenzwerte Kennwerte Bt
B U I I T U Bei*T I, _bbeiU Rinja D Y form
RRM | 'FQAV) | ‘FsMm j Fmax F Rmax R R ) rrmax| |O-
thje
V) (A) (A) (°C) V) (A) (mA) v) (K/W) (us)
SY 198/0,5 | 50
/1 100
/2 200
/4 400
1) - 4 7
/6 600 40 500 150 1,5 20 6% L —_— 1,0 | 0,3 ) 94
/8 800
/10 | 1000

1) Montage auf Leiterplatte, AnschluBlénge 10 mm, T q = 45 °C
2) T =100 °C

e
3) Tj = 100 °C
4) Tj = 120 °C
5) Tj =25 °C

6) 1F = 1A, —diF/dt = 25 A/yus, Ip
7 Ip = 1A, -dig/dt = 25 A/ps, I

"

R

0,4 A
0,5 A
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Bild 90

schwarzer Farbring (Katode) SZX 18/7../33

g ‘g roter Farbring (Katods) SZX19/51.../33
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Katodenanschiuf Kennzeichnung ~ Anodenansehlufl (Farbrig)

20" Abstand einer Druhtbiegestelle = 3 mm
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Katode ist leitend mit der Kihifahne verbunden
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